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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
<§) Endstufentransistor-Schaltungsanordnung 
(§) Endstufentransistor Schaltungsanordnung, boi der ein 
erstes (END und ein zweites Eingarigsanpa&netzwerk 
(EN2) eingangsseitig mit einem ersten (RFinl) bzw. mit ei- 
nem zweiten Wecnsetspannungs-EingangsanschluB 
(RFin2) und ausgangsseitig mit einem Eingang (E) eines 
Endstufentranststbrs (T) verbunden sind. Ein Ausgang (A) 
des Endstufentransistors (T) ist mit einem Eingang eines 
ersten (AND und mit einem Eingang eines zweiten Aus- 
gangsanpaSnetzwerkes (AB2) verbunden. Ausgangssei- 
tig sind die AusgangsanpaBnetzwerke (AN1, AN2) an 
Wechselspannungs-Ausgangsanschlussen (RFoutl, 
RFout2) angesch lessen. 
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Beschreibung und der andere ein TiefpaB. Die AusgangsanpaBnetzwerke 

passen arbeitspunktbedingte Ausgangsimpedanz des End- 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Endstufentransistor- stufen transistors bei den beiden unterschiedlichen Frequen- 
Schaltungsanordnung, bei der ein erstes EingangsanpaB- zen an die entsprechenden T,ast-Imperianzen an. 

netzwerk eingangsseiug mil einem ersten Wechselspan- 5 Dem Endstufentransistor werden also uber geeigneteEin- 

nungs-Eingangsanschlufl und ausgangsseitig mit tinem Ein- gangsanpaBnetzwerke Signale aus unterschiedlichen Fre- 

gang eines einzigen Endslufentransistors und ein Ausgang queozbandern uber einen einzigen Eingang zugefuhrt Diese 

des Endslufentransistors rait einem Eingang eines ersten Signale ; werden im Endstufen-Transistor verstarkt und an 

AusgangsanpaBnetzwerkes verbunden ist, dessen Ausgang dessen Ausgang Uber geeignete AusgangsanpaBnetzwerk, 

an einen ersten Wechselspannungs-AusgangsanschiuB an- to von denen jedes nur fur ein einziges Frequenzband ausge- 

geschlossen ist Sie bezieht sich insbesondere auf eine legt ist, separiert und einer Last zugeruhrt 

HcK:hfrequenz-Ena^tufentransistor-Schaltungsanord«u Da bei der oben beschriebenen erfindungsgemaBen End- 

bevorzugt zum Einsatz in einem Mobiltelefon fur zwei un- stufentransistor-Schaltungsanordnung fur mindestens zwei 

terschiedliche Frequenzbander. verschiedene Frequenzbander nur ein einziger Endstufen- 

Bei bekannten Endsmfentransistor-Schalmngsanordnun- 15 transistor notwendig ist, ist hier gegenuber den bislang be- 

gen fur verschiedene Frequenzbander ist fur jedes Frequenz- kannten Endstufentransistor-Schaltungsanordnungen fur 

band ein separater Endstufentransistor vorgesehen. Soli nun mehrere Frequenzbander eine deutliche Oripflachen-Re- 

cin clcktronischcs Genu, wic bcispiclswcisc cin Mobiltclc- duktion crziclt Dies gcht mit einer dcutlichcn Kostcnrcduk- 

fon, fur mehrere Frequenzbander verwendbar sein, so mu6 tion einher. 

fur jedes dieser Frequenzbander eine Endstufentransistor- 20 . Die erfindungsgemaBe Endstufentransistor-Schaltungs- 

Schaltungsanordnung vorhanden sein. Das heiBt, fur jedes anordnung wird im folgenden anhand eines Ausfuhrungs- 

Frequenzband ist ein Endstufen-Transistor erforderhch. Da beispieles in Verbindung mit einer Figur naher erlautert 

Endstufentransistoren auf einem IC-Halbleiterchip bekann- Die Figur zeigt einen System-Schaltplan des Ausfuh- 

termaBen sehr viel Platz benotigen, sind derartige Schal- rungsbeispieles. 

lungsanordnungen mit einem sehr groBen Chipflachenbe- 25 Bei dem Ausfiihrungsbeispiel handelt es sich urn eine 

darf und folglich mit hohen Kosten verbunden. Zweiband-LeisUingsverstarkerstufe, beispielsweise fur den 

Die Aufgabe der vorfiegenden Erfindung besteht darin, Einsatz in einem Mobiltelefon, das in zwei Frequenzban- 

eine Endstufentransistor-Schaltungsanordnung zu entwik- dem betrieben werden kann. 

keln, die auf einem integrierten Halbleiterchip eine mog- Ein erstes EingangsanpaBnetzwerk EN1 und ein zweites 

lichst geringe Chipflache benotigt 30 EingangsanpaBnetzwerk EN2 sind jeweils eingangsseitig 

Diese Aufgabe wird durch eine Endstufentransistor- mit einem ersten Wechselspanungs-EingangsanschluB 

SchaltungsanordnungmitdenMerkmalendesAnspruchesl RFinl bzw. mit einem zweiten Wechselspannungs-Ein- 

gelost Bevorzugte Weiterbildung sind tfegenstand der Un- gangsanschluB RFin2 verbunden. Ausgangsseitig sind die 

teranspriiche 2 und 3. beiden EingangsanpaBnetzwerke EN1 , EN2 mit einem Ein- 

ErfindungsgemaB ist bei der Endstufenu-ansistor-Schal- 35 gang E eines Endslufentransistors T verbunden. 
tungsanordnung der eingangs genannten Art mindestens ein En Ausgang A des Endstufentransistors T ist je weils mit 
zweites EingangsanpaBnetzwerk und ein zweites Ausgangs- einem Eingang eines ersten AN1 und eines zweiten Aus- 
anpaBnetzwerk vorgesehen. Das zweite EingangsanpaBnetz- gangsanpaBnetzwerkes AN2 verbunden. Ein Ausgang des 
werk ist eingangsseitig mit einem zweiten Wechselspan- . ersten AusgangsanpaBnetzwerkes AN1 ist an einen ersten 
nungs-EingangsanschluB und ausgangsseitig mit dem Ein- 40 Wechselspannungs-AusgangsanschluBRFbutl und ein Aus- 
gang des Endstufentransistors verbunden. Das zweite Aus- gang des zweiten AusgangsanpaBnetzwerkes AN2 ist an ei- 
gangsanpaBnetzwerk ist eingangsseitig mit dem Ausgang nen zweiten Wechselspannungs-AusgangsanschluB RFbut2 
. des Endstufentransistors und ausgangsseitig mit einem angeschlossen. 
zweiten Wechselspannungs-AusgangsanschluB verbunden. Das erste EingangsanpaBnetzwerk EN1 ist derart gestal- 

Das erste EingangsanpaBnetzwerk und das erste Aus- 45 teU daB die QueUenimpedanz des ersten Wechselspannungs- 

gangsanpaBnetzwerk sind an ein erstes Frequenzband ange- Eingangsanschlusses RFinl an die Kngangsimpedanz des 

paBL Ebenso ist das zweite EingangsanpaBnetzwerk und das Endstufentransistors T angepaBt ist Ein Signal aus einem 

zweite AusgangsanpaBnetzwerk an ein von dem ersten ver- ersten Frequenzband, das das erste EingangsanpaBnetzwerk 

schiedenes zweites Frequenzband angepaBt Der cinzige EN1 passiert und am Eingang E des Endstufentransistors T 

Endstufentransistor kann somit vorteilhafterweise im Be- 50 anliegt, wird vom zweiten EingangsanpaBnetzwerk AN2 

trieb der Endstufentransistor-Schaltungsanordnung wahl- nicht belastet Nachdem das Signal den Endstufentransistor 

weise fur beide Frequenzbander benutzt werden. T passiert hat und mit dessen Obertragungscharakteristik 

Die beiden EingangsanpaBnetzwerke sind derart gestaltet verandert wurde, steht es an den Eingangen der beiden Aus- 

daB sie die Quellenimpedanzen der jeweiligen Wechsel- gangsanpaBnetzwerke AN1, AN2 an. Die AusgangsanpaB- 

spannungs-Eingangsanschlusse an die Eingangs-Impedanz 55 netzwerke AN1, AN2 sind jeweils nur fur ein ganz be- 

des Endstufentransistors anpassen. Ein Signal, daB das erste stimmtes Frequenzband ausgelegt, so daB hier eine Tren- 

EingangsanpaBnetzwerk passiert und am Eingang des End- nung der den Endstufentransistor T passierenden Signale, 

stufentransistors anliegt wird vom zweiten EingangsanpaB- die aus einem beiden Frequenzbander stammen konnen, er- 

netzwerk nicht belastet Analoges gilt fur ein Signal, das das folgt Das erste AusgangsanpaBnetzwerk AN1 ist dazu bei- 

zweite EingangsanpaBnetzwerk passiert 60 . spielweise als HochpaB und das zweite AusgangsanpaBnetz- 

Nachdem das jeweilige Signal den Endstufentransistor werk AN2 als Tief>aB ausgelegt 

passiert hat und mit dessen Ubertragungscharakteristik ver- Analoges gill fur ein Signal aus einem von dem ersten 

andert wurde, steht dieses an den Eingangen der beiden verschiedenen zweiten Frequenzband. Das zweite Ein- 

AusgangsanpaBnetzwerke an. Es wird jedoch nur von dem gangsanpaBnetzwerk EN2 ist dazu derart gestaltet, daB die 

fur das Frequenzband, aus dem das Signal stammt, ausgc- 65 Qucllcnimpcdanz des zweiten Wcchsclspannungs-Ein- 

legten AusgangsanpaBnetzwerk durchgelassen, so daB hier gangsanschlusses RFin2 an die Eingangsimpedanz des End- 

eine Separation der ankornmenden Signale erfolgt Dazu ist stufentransistors T angepaBt ist 

ein AusgangsanpaBnetzwerk beispielsweise ein HochpaB Die EingangsanpaBnetzwerke weisen beispielsweise je- 
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weils einen Vorstufenversiarkcr auf. Zur Kombinauon der 
Signale ausden vcrschiedencn Frequenzbander auf den Ein- 
gang E des Endstufen transistors T ist beispielsweise eine 
Duplexweiche vorgesehen. 

Die AiisgangsanpaBnetzwerke AN1 , AN2 passen die ar- 5 
beitspunktbedingte Ausgangsimpedanz des Endstufen trari- 
sislors bei den beiden uhterschiedlichen Frequenzbandern 
an die enisprechenden Lastimpedanzen an. 

Die Beschreibung der Erfindung anhand des Ausfuh- 
rungsbeispieles ist selbstverstandlich nicht als Einschran- 10 
kung der Erfindung auf dieses Ausfuhrungsbeispiei zu ver- 
stehen. 

Patentanspruche 

15 

I. EiKistufeniransistor-Schaltungsanordnung, bei der 
ein erstes EingangsanpaBnetzwerk (EN I) eingangssei- 
tig mit cincm ersten Wcchsclspannungs-Eingangsan- 
schluB (RFinl) und ausgangsseitig mit einem Eingang 
(E) eines einzigen Endstufentransistors (T) und ein 20 
Ausgang (A) des Endstufentransistors (T) mit einem 
Eingang eines ersten AusgangsanpaBnetzwerkes 
(AN1) verbunden ist, dessen Ausgang an einen ersten 
Wechselspannungs-AusgangsanschluB (RFoutl) ange- 
schlossen ist, dadurch gekennzeichnet, dafi 25 
mindestens ein zweites EingangsanpaBnetzwerk (EN2) 
vorgesehen ist, das eingangsseitig mit einem zweiten 
Wechselspannungs-EingangsanschluB (RFin2) und 
ausgangsseiug mit dera Eingang (E) des Endstufen- 
transistors (T) verbunden ist, und daB mindestens ein 30 
zweites AusgangsanpaBnetzwerk (AN2) vorgesehen 
ist, das eingangsseitig mit dem Ausgang (A) des Em- 
stufentransistor (T) und ausgangsseitig mit einem 
zweiten Wechselspannungs-AusgangsanschluB 
(Rfout2) verbunden ist, 35 
wobei das erste EingangsanpaBnetzwerk (EN1) und 
das erste Ausgangsanpafinetzwerk (ANl) an ein erstes 
Frequenzband angepaBt sind und das zweite Eingangs- 
anpaBnetzwerkwerk (EN2) und das zweite Ausgangs- 
anpaBnetzwerk (AN2) an ein von dem ersten verschie- 40 
denes zweites Frequenzband angepaBt sind, derart, dafi 
der Endstufen transistor (T) im Betrieb der Endstufen- 
transistor-Schallungsanordnung wahlweise fur beide 
Frequenzbander benutzt werden kann. 

2. Endstufenu^ansistor-Schaltungsanordnung nach An- 45 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Fre- 
quenzbander im HF-Frequenzbereich liegen. 

3. Endstufentransistor-Schaltungsanordnung nach An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB es fiir den Ein- 
satz als Zweiband-Leistungsverstarkerstufe in einem 50 
Zweiband-Mobiltelefon vorgesehen ist. 
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